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摘要(译)

本发明公开了一种液晶显示器阵列基板的像素结构，包括玻璃基板，形
成于玻璃基板上的栅线，栅电极，数据线，源电极，漏电极，掺杂层，
有源层，第一绝缘层，第二绝缘层，透明像素电极，钝化层，其特征在
于：透明像素电极和栅线、栅电极之间有横向的隔断槽；透明像素电极
和数据线、源电极之间有纵向的隔断槽。本发明同时也公开了制造该像
素结构的方法。本发明适用于TFT的4mask工艺中有ITO直接沉积在源、
漏电极上，并进行钝化层刻蚀的工艺中。在不增加现有工艺和设计成本
的基础上，本发明可以提高生产的成品率，同时降低产品修复的数目，
从而降低生产成本。
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